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  华晶双极电路                           CD1186GS  
 

 

 

调频高频头电路 
 

 
1. 概述与特点 

CD1186GS 是一块收录机用调频高频头集成电路 由高放 本振 混频 AFC 变容二极管

等单元电路组成 完成对FM信号的放大和混频 输出 10.7MHz的中频FM信号 该电路采用双

平衡混频以提高交叉调制特性 改善了强信号输入特性 其特点如下  

 工作电源电压低且范围宽 VCC=1.8~8.0V 

 采用双差分混频器 改善了混频特性 

 改善了强输入信号特性 

 本振辐射小 

 电视接收能力强 覆盖 1~12频道 

 外接元件少 

 封装形式 SIP9 
 
2. 功能框图与引脚说明 

2. 1功能框图     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

高放 混频 本振调节器

参考电压 缓冲放大

 

    
    

 

 

 

 
2. 2 引脚说明 

 

引脚 符  号 功  能 引脚 符  号 功  能 
1 INRF 射频输入 6 OUTMIX 混频输出 

2 BPSRF 射频旁路 7 OUTAFC AFC输出 

3 OUTRF 射频输出 8 OSC 本振 

4 INAFC AFC输入 9 VCC 电源 

5 GND 地    
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3. 电特性 

3. 1 极限参数 

     除非另有规定 Tamb= 25  

参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位 
电源电压 VCC  8.0 V 

V3  12.0 V 
引脚电压 V6  VCC +0.8 V 
功耗 PD Ta<80  150 mW 
工作环境温度 Tamb   -20 ~ 80  
贮存温度 Tstg  -40 ~ 125  
注 工作电源电压范围 1.8  7.5V 推荐电源电压 4.5V   

 

3. 2 电特性 

      除非另有规定 Tamb= 25  

规 范 值 
参 数 名 称 符 号 测 试 条 件 

最小 典型 最大 
单 位 

静态电流 ICCQ   7.0 9.5 mA 
输出电压 VO VIN=100dB  95 115 135 mV 
本振电压 VOSC VCC=2V 200 315  mVrms 
振荡停止电压 VOSCS   1.4 1.8 V 

 

4. 测试线路 
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5. 特性曲线 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20 0 20 40 60 80 100 120
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

输
出
 
 
-
-
d
B

天线输入  --dB

US频段总特性 LA1186+LA1260

检波输出 (fm=400Hz m=30%)

THD(fm=400Hz m=30%)

AMR(fm=1kHz m=30%)

噪声电压(fm=400Hz m=30%)
3dB LS:12dBμ
QS(S/N=30dB)=11.2dBμ
点灯电平=15dBμ

1 2 3 4 5 6 7 8
0

10

20

30

40

转
换
增
益
 
 
-
-
d
B

电源电压  Vcc --V

US频段电源特性

9

3p

1M 51

VDD4.5V

pin8
测△f

0

200

400

600

800

本
振
电
压
 
 
V
o
s
c
 
-
-
m
V
r
m
s

本
振
频
率
漂
移
f
 
-
-
K
H
z

静
态
电
流
I
c
c
o
 
 
-
-
m
A

-400

-200

0

200

400

0

5

10

15

增益

Vosc

△f

Icco

fr=108MHz
fosc=118.7MHz

测 f时测试电路中增加部分

88 90 92 94 96 98 104 106
20

22

24

26

28

30

32

转
换
增
益
 
 
-
-
d
B

接收频率  fr -MHz

CD1186GS带通特性

输
出
电
压
本
振
缓
冲
输
出
 
-
-
d
B

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

100 102 108

34

36

38

40

输出电压

增益

3p

1M 51

VDD
4.5V

pin8

VHF V.V

1000p

-1200 -800 -400 0 800

频率漂移 f   -- kHz

CD1186GS带通特性

400 1200

输
出
  
--
dB

-40

-30

-20

-10

0

0 2 4 80

100

200

300

本
振
电
压
 
 
V
o
s
c
 
 
-
-
m
V

电源电压  Vcc  --V

本振电平随

6 10

400

30ppin8

HW-40183

电源电压的变化

fr=220MHz
fosc=209.7MHz
本振线圈 HW-40183

160 170 180 220
0

4

8

20

点
灯
电
平
 
 
-
-
d
B

接收频率 fr  --MHz

210 230

24

1186+1261 带通特性

190 200 240

12

16

点灯电平

S/N=30dB

fm=400,m=30%

只跟踪fr=180MHz,220MHz

10p

5p

无AFC

缓冲放大器



    华晶双极电路                                                                                        CD1186GS    

第 4 页 共 5 页 

 

10

2

3

4

5

2

3

5

7

10

2

3

5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

6
7
8
9

10
AF
C变
容
二
极
管
  
  
--
pF

采样电压 V   --VR R采样电压 V    --V

二
极
管
Q值
  
 

AFC二极管电压特性
AFC二极管电压特性

-40 -20 0 80
70

72

78

本
振
输
出
Vo
sc
 b
uf
 -
-d
Bu

环境温度Ta -- 

60

80

TV波段温度特性

20 40

74

76

82

204

210

212

206

208

214

振
荡
频
率
fo
sc
 -
-M
Hz

Vosc buf

fosc

fr =220MHz
Vcc=4.5V

-40 -20 0 8078

80

86

本
振
输
出
Vo
sc
 b
uf
 -
-d
Bu

环境温度Ta -- 

60

88

US波段温度特性

20 40

82

84

90

114

120

122

116

118

振
荡
频
率
fo
sc
 -
-M
Hz

Vosc buf

fr =108MHz
fosc =118.7MHz
Vcc=4.5V

3 5 7 10 2 35

7

1.0

2

3

5

7

10

2

3

5

AFC二极管频率特性

二
极
管
Q值

频率 f   --MHz  
 
 
 
 
 



    华晶双极电路                                                                                        CD1186GS    

第 5 页 共 5 页 

 
6. 应用线路 
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7. 外形尺寸 

 
 

 

 

 

 


